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Area de Concentracio: Materiais de Alta Dureza

N° de Prova Avaliagdo Nota Classificagao
Linha de Pesquisa: | Tépico de Pesquisa Candidato(a) . de CR . dentro do n’
Vagas Escrita , Final
Curriculo de vagas
Processamento, Desenvolvimento Rafael Delorence Lugon 8,3 5,4 9,3 7,7
caracterizacdo e de Ferramentas de Carolina Moraes de Araujo 8,0 5,7 9,6 7,7
testes de Corte 02 Hyago Martins da Cruz Afonso 7,5 5,1 9,6 7,4
ferramentas a Quézia Manuela Gongalves Reprovada
base dos materiais | Prof. Marcello Laurindo P
de alta dureza Filgueira Odivan Coutinho de Oliveira Reprovado - - -
Area de Concentragdo: Materiais e Meio Ambiente
Avaliagao Classificagao
. . - . N° de . Prova Nota
Linha de Pesquisa: | Tépico de Pesquisa Candidato (a) v de CR . dentro do n’
Vagas Escrita , Final
Curriculo de vagas
Desenvolvimento
Aproveitamento | de material Jefferson Pinto Soares 8,5 6,4 9,0 8,0
de Residuos ceramico usando
Industriais residuo sdlido 02
Prof. José Nilson Ausente - - -
Franca de Holanda Wellington Silva Gomes

Av. Alberto Lamego, 2000 — CCT — Parque Califérnia — Campos dos Goytacazes — RJ - CEP. 28013-602 — Tel.: (22)2739-7822

http://uenf.br/pos-graduacao/engenharia-de-materiais/ - ppgecm@uenf.br / poscienciadosmaterias@gmail.com




Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Desenvolvimento Social
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

PPGECM-LENF

Programa de Pos-Graduagao em

Engenharia e Ciéncia dos Materiais

Incorporagdo de
residuo industrial Renato Couto de Almeida 7,0 6.8 8,4 7,3
em ceramica Geovana Carla Girondi Delaqua Reprovada i i i
vermelha 01
Thais da Silva Rocha Reprovada - - -
Prof. Carlos
; i Reprovado - - -
Mauricio Fontes Luiz Phillipe Mota Pessanha P
Vieira Wellington Fernandes Junior Reprovado - - -
Utilizacdo de
residuo particulado
e resina natural Dhyemila de Paula Mantovani Reprovada - - -
para a producdo de
mater!a!s 01
compodsitos
Prof. Carlos Clébio de Azevedo Santos Reprovado - - -
Mauricio Fontes
Vieira
Aplicagdo de Filmes ceramicos . o 838 6.8 93 83
novos materiais | para aplicacio em Jodo Marcos de Oliveira Rangel ’ ' ’ ’
na forma de conversao Ana Carolina Maia Ferreira 7,2 6,6 9,6 7,7
filmes finos fotovoltaica de
energia e pilha a Juliana Simdes Chagas Licurgo 6,6 74 9,6 7,7
combustivel de 03
éxido sélido Heloa Rodrigues Flaeschen Oliveira 6,2 6.8 9,6 7,4
Soraya Vita de Souza Mendonga Reprovada - - -
Prof. Herval Ramos
Paes Junior André Luis Almeida Peixoto Reprovado - - -
Layara Lima Pirovani Reprovada i i i
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Area de Concentracio: Polimeros e Compdsitos

N° de Prova Avaliagao Nota Classificagdao
Linha de Pesquisa: | Topico de Pesquisa Candidato(a) . de CR . dentro do n°
Vagas Escrita , Final
Curriculo de vagas
Nanocompdsitos a
partir de polimeros
biodegradaveis e
, Sistemas de
Polimeros e . o
compositos a Liberacdo Gabriel Rodrigues de Almeida Neto
P Controlada, 02 & 9,8 7.3 9,6 8,9 Sim
partir de recursos ) .
L. Biomateriais com
renovaveis
Estrutura Porosa
Prof. Ruben J.
Sanchez Rodriguez
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